Tagungsgebiihren

Die Tagungsgebiihr betrégt 150,M (einschlieBlich Informationsbro-
schiire) und ist im Tagungsbiiro in bar zu entrichten. Die Ausgabe
der Teilnehmerkarte erfolgt nach Zahlung der Teilnehmergebiihr im
Taqungsbiiro.

Obernachtungen

Da die Zahl der Tagungsteilnehmer durch die zur Verfiigung stehenden A
Quartiere begrenzt ist, empfehlen wir eine frihzeitige Anmeldung.
Die Zuweisung der vorbestellten und reservierten Zimmer Ffiir Teil-
nehmer, die ab 12.2.1990 Unterkunft bendtigen, erfolgt im Tagungs-
biiro. Fiir Teilnehmer aus dem Ausland und fir Teilnehmer mit un-
ginstigen Fahrverbindungen stehen in hcgrenztém Umfang Quartiere
schon ab 11.2.1990 zur Verfiigung. Fiir diese Teilnehmer erfolgt

die Quartierzuweisung mit der Bestdtiqung der Quartierreservierung,
Die Unterbringung der Tagungstellnehmer erfolgt vorwiegend in 2-
und 3-Nettzimmern. Reservierte Obernachtungen, die nicht in Anspruch
qenommen und nicht spitestens 14 Tage zuvor (Posteingangsstempel!)
bei der Taqungsleitung abbestellt wurden, werden in Rechnung ge-
stellt.

Fahrverbindungen

Das Tagungsbiiro ist vom Houptbahnhof Dresden giinstig mit den
StraBenbahnen Linie 5 und 11, Riéhtung Plauen. (3.Haltestelle:
.Salvador-Allende-Platz”") sowie Linie 3 Richtung Siidvorstadt
(2. Maltestelle .Nirnberger Platz") zu erreichen.
Fahrkartenverkauf: Vorplatz lauptbahnhof.

Mittagessen
Folgende nahegelegene Gaststédtten bicten warmes Mittagessen:

- HOG .An der Universitdt®, 8027 Dresden, Salvador-Allende-Platz
- HOG .Niirnberger Ei", 8027 Dresden, Nirnberger Strafle 32

- Betriebsrestaurant der TU=-Mensa, BergstrabBe/Fritz-Forster-
Platz (Eingang Zellescher Weg)

AuBderdem besteht die Moglichkeit, im Taqungsbiiro Essenmarken fir
die Betriebsgaststitte der TU Dresden zu erwerben.
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Die 4. Tagung Schaltkreisentwurf umfaft

1 Plenarvortragq

20 Obersichtsvortrige
(mit O gekennzeichnet, Vortragsdauer 35 min
und 5 min Diskussion)

144 Kurzvortrige
(Yortragsdauer 15 min und 5 min Diskussion)

in den Themengruppen:

Seite
A: Halbleiterbauclemente 3
B: Entwurfsmethoden und -systeme 8
€C: Schaltkreise und Schaltungs- 13
prinzipien
D: Systemtheorie 16
E: Mefi- u?d Testmethoden 18

Montag,

Tagungsprogrann
(Anderungen vorbehalten)

12:.,2.1990

Barkhausenbau, Hdrsaal I/90

11.00 -

12.30 Uhr

Eroffnung und BegriBung

Plenarvortrag

~Stand und Tendenzen der Mikroelektronik”

Themengruppe A: Halbleiterbauelemente

Montag,

12.2.1990

Barkhausenbaou, Hérsaal 106

14.00 - 16.00 Uhr

D.Landgraf-Nietz; VED Forschungszentrum Mikroelekbtronik
Dresden im KCZ

Funktionselemente und Technologien fiir hochstinte-
grierte CMOS-Schaltkreise

A. Moschwitzer, W. Reinhold, F. Schmidt; TU Dresden
Elektrische Problewe bei hochstintegrierten Halb-
leiterspeichern

W.-E. Matzke, R. Riechter, D. Heinemann, W. Winkler

INP Frankfurt/0.

Modellierung und Simulaltion des elektrischen
Verhaltens einer Speichermatrix mit BICMOSG Zellen

W, Winkler, B. Heinemann, W.-E. Malkzke, R. Richter
IHP Franklfurt/0.

Untersuchungen an Logikgrundschaltungen mit
BIMOS-Elemenkten

E. Winkler; TH Ilmenau
Ergebnisse der 2D-Simulation von EPROM-Speicher-
zellen mit TOSCA




16.30 - 17.30 Ubr

R. Niirnberg; VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin
Rechnergestiitzte Konzeption und Analyse von CCD-
Matrixsensoren fir Videokameras und MeBsysteme

W. Beyer; KFA - Institut fiir Schicht- und Ionentechnik
Jiilich, BRD

EinfluB der Fermienergie auf die Stabilitat des
Wasserstoffeinbaus in amorphen Silizium und a-Si-
Legierungen y

B. Pappe; VEB Kombinat Mikroelektronik Erfurt
Rekristallisation amorpher Si-Schichten mittels
konventioneller Ofentemperung

Dienstag, 13. 2. 1990
Barkhausenbau, Horsaal 106

A9 O

8.00 - 10.00 Uhr

C. Moglestue; Fraunhofer-Institut fir Angewandte Fest-
korperphysik Freiburg

Understanding the physics of semiconductor devices
by means of Monte Carlo particle simulation

B. Zimmermann; Eidgendssische Technische Hochschule
Lausanne

Vergleich zwischen gemessenen und berechneten
Tunnel- und thermoionischen Emissionsstrdmen in
GaAs-AlGaAs-GaAs-Strukturen

A. Thiede, H. Elschner, R. Stenzel; TU Dresden
Entwurf GaAs-Komponenten fiir die Hochgeschwindig-
keitsmeBtechnik

U. Henniger, K.-H. Rooch, R. Stenzel, ZIE Berlin der AdW
Digitale GaAs-IS5

U. Erben, H. Nagel; ZIE Berlin der Adl
Layout- und Technologieentwurf Fir einen 1 W-GaAs-
MESFET

10.30 - 12.30 Uhr

I. Mojzes; Ungarische Akademie der Wissenschaften -
FI Fiir Technische Physik Budapest

New achievements in design and preparation of
gaas-based devices

L. Hulenyi; Slovak Technical University Bratislava
Backgating in ion implandet gaas mesfet

16 0
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MiLtwoch,
Barkhousenbau, Horsaal 106

J. Albrecht; ZIE Berlin der AdW
GaAs-Mikrowellenbauelemente
Ph. Philippow; VMEI Sofia
GaAs-IC"'s

14.00 - 16.00 Uhr

G. Kantelberg, Janke; ZIE Berlin der AdW
Entwicklung eines GaAs-Breitband-MMIC bis 2,0 GHz

J. Herzog, G. Kantelberg, H. Kostial, M. Pilatzek

ZIE Berlin der AdW

Die Delta-Dotierung als zweidimensionales Elektro-
nengas Fiir 6aAs-Hochstfrequenz-Bauelemente

W. Crans, G.J.L. Ouwerling; TU Delft
Inverse process and device modelling

J. Miller; Trinity College Dublin
New developments in mixed fixed element methods for
semiconductor device modelling

16.30 - 17.50 Uhr

G. Wachutka; Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-
Gesellschaft Berlin/West

Physikalische Modelle fiir die gekoppelte Simula-
tion des elektrischen, thermischen und optischen
Verhaltens von Halbleiterbauvelementen

V. Ryzhii, Khmyrova; Institute of Physics and Technology
Moskau

On the theory of heterojunction bipolar transistors
with induced base ‘

N.Bannov, G. Khrenov; Institute of Physics and Technology
Moskau

New efficient Model fFfor mesfet's Monto Carlo
particle simulation

14. 2. 1990

8.00 - 10.00 Uhr

S. Buschbeck; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik

Dresden im KCZ

H. Elschner, A. Méschwitzer, W. Klix, R. Spallek,

It. Stenzel; TU Dresden

Methoden und Ergebnisse der ProzeB- und Bauvelemente-
simulation



26

27

30

51

34

36

0. Bothmann, R. Spallek, R. Vanselow; TU Dresden

F. Richter; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik

Dresden im KCZ

DUPSIM - ZD-ProzeBsimulation fir VLSI-Technologien

R. Hunlich, U. Krause, R. Model, I. Pomp, I. Schmelzer,

H. Stephan, N. Strecker, S. Unger; Institut fiir Mathematik
der AdW

ProzeBsimulator DIOS

K. Maser; VED MLS Stahnsdorf
HWodelle der Bor- und Phosphordiffusion im Silizium
- eine kritische Bestandsaufnahme

C. Fitzsimons; Trinity College Dublin
Algorithmic advances in three-dimensional semi-
conductor device modelling

10.30 - 12.30 Uhr

W. Klix, H. Elschner; TU DOresden

P. Voigt; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik
Dresden im KCZ

3D-Bavelementesimulation mit dem Programmsystem
SIMBA

K. Girtner; Institut fir Mathematik der AdW
Iterative Algorithmen fir die 3D-Bauelemente-
simulation

G. Telschow; Institut fiir Mathematik der AdW
Zur Konvergenz des nichtlinearen Mehrgitieralgo-
rithemus im Falle von Potentialoperatoren

M.5. Obrecht; Institute of Mechanics, Academy of Sciences
Novosibirsk

Numerical aspects of two-dimensional transient
modelling of semiconductor devices

I. Vago; Villamosipari Miszaki Foiskola Budapest

‘Numerische Wethoden der elektromagnetischen Feld-

berechnung '

J. Berkner; VEB Halbleiterwerk Frankfurt/0.
Modellierung integrierter Strukturen des
HFO-ISA-Systens

14.00 - 15.20 Uhp

K. Lehnert; TU Dresden
Modellierung bipolarer Leistungstransistoren

37

3s

39

St. Rochel; TH Tlmenau
Ladungsorientierte Modellierung fir Kurzkanal-
HOS-Transistoren

P. Baumann, M. Shetyan; TH Zwickau
W. Méller; IH Mittweida
Modellierung inmtegrierter Bipolartransistoren

I. Bremer, J. Borchardt, F. Grund, D. Horn,

M. Uhle; Institut fir Mathematik der AdW
Elemantarschaltungsmodelle fir den Netzwerk-
simulator MAGNUS



Themengruppe B:

Montan,

Entwurfsmethoden und -systeme

12.2.1990

Gorgeshau, Horsaal 226

14.00 - 16.20 Uhr

6. Neugebauer; VED Halbleiterwerk Frankfurt/0.
Neue HFO-ISA-Grundchips

U. Hahn, V. Pissors, H,-M. Sachs, T. Steinmeier; W. Papke
VED Halbleiterwerk Frankfurt/0., TU Dresden
Softwareunterstitzung fir die neuen ISA-Schalt-
kreise mit Z2-Ebenen-Aetallisierung des VEB HFO.

1. Fulde; VED Halbleiterwerk Frankfurt/0.
ISA-Layoutentwurf gnd -veriFikation

W. Wichmann; VER llalbleiterwerk Frankfurt/0.
cimulation eines ISA-Schaltkreises mit NIFAN

G. Kotzsch, A. Fréhlich; VEB Halbleiterwerk Frankfurt/0.
Weiterentwicklung der HFO-Schaltplangrafik

Th. Rehm; VEB Halbleiterwerk Frankfurt/0.
Rationalisierung des interaktiven manucllen
Layoutentwurfs bei amalogen IC

H. Rademacher, U. RoBmann; VED Halbleiterwerk, Frankfurt/0.
NIFAN 2 - ein Programmsystem zur elektrischen
Analyse analgger Schaltungen

Dienstag, 13.2.1990

Giérgesbau, Hérsaal 226

ns8 o0

8.00 - 10.00 Uhr

J. Fraikin, P. Winkler; VED Forschungszentrum Mikro-
elektronik Dresden im KCZ
ASIC - ein effektiver Weq zur Systemintegration

L. Grobelny, B. Hutschenreiter, M. Ndther, J. Dehm

VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden im KCZ
Testgenerierung und priffreundlicher Entwurf Fir
ASIC

W. Arndt; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
im KCZ

Systemkonzeption und Datenmodell des Entwurfs-
systems DESY 5500

i
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G. Ninsel; VEB Forschungszentrum Mikroclektronik
Dresden im KCZ
Basissoftware fir das ASIC-Entwurfssystem DESY 5500

10.30 - 12.30 Ubhr
K. Tarnay, TU Budapest

Die Anwendung kiinstlicher Intelligenz im
mikroclektronischen Entwurf

R. Witschurke, K. Druns, T. Fischer, W. Kubisch, U. Lampe
g, Zahn, Institut Fiir Mathematik der Adiy
NBSF als Eingabesprache fiir das System ASIC 5500

B. Gaetze, J., Liske, W. Nehrlich, W. Schade, P. Scheffler
. Stube; Institut fiir Mathematik der AdW
Losungsansdtze fiir die globale Phase des Gate-
Array-Layoutentwurfs

T. Steinmeier, TU Dresden
Aus der Matur abgeleitete Plazierungsmodelle

Th. Férste, P. Meister; Institut filr Kosmosforschung
der AdW

Spezielle Softwareunterstitzung der oberen Ent-
wurfsebene Fir dgn-hSIc—Entrurf

14.00 - 16.00 Uhr

0. Manck; TU Berlin (West)
Technelogische Basis und Methoden des ASIC-
Entwurfs

P. Schulz, ZKI Dresden

Eine Methode zur Transformation der Strukturbe-
schreibung von Prozessoren in eine Verhaltens-—
beschreibung

H. Pfahlbusch; IHS Mittweida
Entwurf und Simulation von freiwdhlbaren PLA- und
PAL-Strukturen auf Arbeitsplatzrechentechnik

A. Uebe, VEB Elektroprojekt und Anlagenbau Berlin
Programmierbare Logikbauelemente

F. Kamrad; WPU Rostock
Multitask-Programmiertechniken Far CAD-Aufgaben



Mittwoch, 14.2.1990

Gérgeshau, Horsaal 226

B 22
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B 32
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8.00 - 10.00 Uhpr

H. Eberius, W.GroB, M.
TU NDresden

LADY ein Entwurfssystem Fiir den blockorientierten
Entwurf von Kundenwunschschaltkreisen

Hannemann, U. Jdirges, V. Pissors

M. Elgner, M. Baier, U. Gértner, H.-G. Martin

V. Schwarzer, ZKI Dresden

HIRMOS - ein Programmsystem zur interaktiven
Layoutsynthese auf der Basis des freien Blockent-
wurfs

M. Weber; Humboldt-Universitdt Berlin
Layout-Generatoren und Werkzeuge zu deren Entwurf

M. Weese; Humboldt-Universitdt Berlin
Zur Arbeit mil Makros beim Layoutentwurf

M. Gieseler; VER Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
im KCZ

Hardware- und Wasterentwurf fir ein VLSI-ASIC-
System

10.30 - 12.30 Uhr

H. Becher; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
im KCZ

Probleme des Layoutentwurfs und der Periferie-
gestaltung bei einer 1,0 pm-CMOS-Technik

S. Ritter; Forschungszentrum Mikroelektronik Erfurt
Grundstrukturierung aktiver Gebiete Fir anwendungs-
spezifische CMOS-Logikschaltkreise

V. Boos; VEB Mikroelektronik Erfurt
Automatische Generierung von CMOS-Layoutzellen

G. Junker; VEB Mikroelektronik Frfurt
Ein neues Layout-Daten-Management-System -

P. Henniq, S. Ritter; VEB Mikroelektronik Erfurt
Layoutoptimierung von Gate-Array-Schaltkreisen

K. Laubner, R. Schiiffny, J. Miiller; TU Dresden
Erfahrungen mit' dem Tabellensimulator TABSIM bei
der Modellierung komplexer Logik )

)
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B 33

B

Mittwoech, 14.2.1990

34

35

14,00 ~ 15.00 Uhr

P. Schulz; ZKI Dresden
Timinganalyse von synchronen digitalen Schaltungen

W. Papke; TU Dresden
Modellierung reeller Bauelementefunktionen
durch ereignisorientierte Logiksimulation

M. Schiitz, U. Gloss; VEB Keramische Werke Hermsdorf
Schaltungsanalyseprogranm KEH-DYNA Fiir PC"s y
A7150 bis AT-kompatible mit grafisch interaktivem
Dialog

Toeplerbau, Horsaal 317

36

Kird

38

39

40

41

8.00 - 10.00 Uhr

E. Fiigert, U. Porsch, St. Purkert, R. Trenkner
TU Karl-Marx-Stadt

ZEISIG - Logiksimulator im CAD-System ARCHIMEDES
far U5300

Mayas, H.

K. Eichharn, E. Fiigert, J. Schmidt, TU Karl-Marx-Stadt
Méglichkeiten der Parallelisierung von Aufgaben
der Logiksimulation

R. Mayas, J. Paulick, S. Purkert; TU Karl-Marx-Stadt
PC-GAD3 - Ein Programmsystes zum strukturellen
Gate-Array-Entwurf fir das System U 5300 auf
PC-Technik

M. Feustel, T. Gottwald, R. Kimpfe

VEB Robotron-Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt
Werkzeuge zur Entwurfsunterstiitzung von Gate-Array-
und Standzellen-Schaltkreisen auf PC-Technik

F. Dresiq, U. Landmann, B.
TU Karl-Marx-Stadt

Von DDL zu NBS - Beitrige zum Logikenlwurf mittels
XBooL

Meyer, C. Zimmermann,

B. Steinbach, TU Karl-Marx-Stadt
Dekompositorische Synthese mehrstufiger kombina-
torischer Schaltungen

10.30 - 12,30 Uhr

A. Kaesser; Gesellschaft fiir Mathematik und Datenverarbei-
tung MBH
Erfahrungen und Ergebnisse im E.I.S.-Projekt

11




B 48

o490

12

U. Knoth, D. Miiller, C. Zimmermann, TU Karl-Marx-Stadt

Analyse auf Register-Transfer-Niveau beschriebener

Systeme

D. Nagel; VEB Halbleiterwerk Frankfurt/0.
ROMGEN - Ein Programmsystem zur automatischen
ROM-Generierung

L. Quéck, ZKI Dresden
Modellierung von Systemecigenschaften eines kom-
plexen Prozessorschaltkreises mit Petri-Netzen

E. Oberst; ZKI DOresden
Rechnergestitzter Entwurf ciner Pipeline-
Steuerung

14.00 - 15.00 Uhr

F. Grunert; Kombinat VEB CZ Jena
Aufbau, ﬂrganisatlon, Schnittstellen und
Ergebnisse des ASIC-Entwurfszentrums Jena im KCZ

Krusche, Pritzsche; VEB "Fritz Heckerl® Karl-Marx-Stadt
ASIC-Einsatz im Werkzeugmaschinensteuerungsbau -
Erfahrungen bei Einsatzvorbereitung und Entwurf

R. Dithler, G. Herrmann; VED Klingenthaler Harmonikawerke
TU Karl-Marx-5Stadt

Erfahrungen beim Entwurf eines Gate-Array-
Schaltkreises Fir die Musikelektronik

Themengruppe C: Schaltkreise und Schaltungsprinzipien

Monlaqg, 12.2.1990

Blarkhauscnbau, llérsaal 1/90
14.00 - 16.40 Uhr

c1 0 6. Zimmer; Universitit Duisburg
Die Fvolution der Mikroelektronik von der
Digitaltechnik rzur Wikrosystemtechnik

c2 W. Klein; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik Dresden
im KCZ
E. Oberst; ZKI Dresden der AdW
Der Signalprozessor U 320C20

c3 G. Thierfelder, T. Weber; VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden im KCZ
Verifikation des Schaltkreises U 320C20 mit dem
Programmsystem DIES

C 4 M, Christov, R, Lanqge; TU Dresden
Architekturbewertung von RISC-Prozessoren

¢ 5 1 M. KrauB, A. Scade, Il. Schniek; VEB Forschungszentrum
Mikroelektronik Dresden
W. Reinhold; TU Dresden
Systemkonzept und Schaltungstechnik von
4 MBit-DRAM 's

C 6 A. Scade; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik

Dresden im KCZ

Ableitung technologischer Forderungen aus
Schaltungsstrukturen hochstintegrierter dynami-
scher Speicher

Dienstag, 13.2.1990

Barkhausenbau, ldrsaal 1/90

8.00 - 10.00 Uhr

W.-J. Fischer, A. Scade, J. Dobritz; VER Forschun;s-
zentrum Mikroelektronik Dresden im KCZ

Architekitur und Schaltungsprinzipien eines

1 MBit-CMOS-dRAM

W. Reinhold, F. Schmidt, J. Tack; TU Dresden
Quasistatischer und dynamischer Offsel von
Sensorverstarkern in DRAMs

13
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Th. Kéhler; VEB Forschungszentrum Mikroelektronik
Dresden im KCZ

Konstruktion und Auswertung von Parameter-
Testfeldern

A. Delor; TU Dresden
Entwurf von Schaltungskomplexen Fiir die digitale
Signalverarbeitung auf Register-Transfer-Niveau

A.C. Davies; City University London
Modelling and simulation of the metastable dyna-
mics of flip-Flop

G. Heinz; ZKI Berlin der AdW
VYermessung und Modellierung dynamischer Eigen-
schaften inteqrierter MOS-Gatter

10.30 - 12.30 Uhr

W. Mathis; TU Braunschweig
Beitrage zur Entwicklung einer Entwurfsumgebung
fiir analoge Schaltungen

R. Kramski; VEB Halbleiterwerk FrankFurt/0.
Einsatz von BiCMO0S-Technologien fiar die analoge/
digitale Signalverarbeitung

0. Reszkowski; VEB Halbleiterwerk Frankfurt/0:
Vorstellung ausgewihlter analoger und digitaler
BiCMOS-Schaltungen einer Zellenbibliothek

L. Richter; VED Halbleiterwerk Frankfurt/0.
Neue Isolationms- und Schaltungstechniken Far
BiFET-Operationsverstarker

14,00 - 15.40 Uhr

R. Schledz; VEB Halbleiterwerk Frankfurt/0.
Neue Schaltungstechniken fiir kurvenkorrigierte
Bandgap-Referenzen

R. Gldber; VEB Halbleilterwerk Frankfurt/0.
Entwurf von AD-Wandlern fir den Hochgeschwindig-
keitsbereich

M. Schiitz, D. Berndt; VEB Keramische Werke Hermsdorf
Hybride 14- und 16-Bit DA-Wandler aus dem

VEB Keramische Werke Hermsdorf: Funktionsweise
und Anwendungen

V. Doroshev; V. Yamny; TU Minsk
Hochgeschwindigkeits-A/D-Wandler mit gesteuerter
wandlercharakteristik (russ.)

Mittwoch,

21

N. Greitschus, F. Bdldt; TU Dresden
Messungqg der Aperturzeit und deren Unsicherheit
bei Sample and Hold-Schaltungen

14.2.1990

Barkhausenbau, Horsaal 1/90

8.00 - 10.00 Uhr

H. Beikirch, A. Meusling; TU Magdeburg
Sensorsignalerfassung wmit Gate-Array-Schaltkreis

0. Hebmiiller; VEB Schwermaschinen- und Anlagenbau
Magdeburg

Der anwendungsspezifische Schaltkreis DK 705 als
Realisierungsbeispiel fur das ISA-System

C. Illgen; VEB Werk Ffiir Fernsehelektronik Berlin
U 5201 FC-207 - Ein Gate-Array-Schaltkreis fur
den WeiBabgleich

G. Herrmann, Ddéhler; TU Karl-Marx-Stadt
Erfahrungen beim Entwurf eines Gate-Array-
Schaltkreises fiir die Musikelektronik

G. Schoof, J. Niendorf; VED Halbleitwerk Frankfurt/0.
CMOS-EMR fiir Konsumgiiteranwendungen

R. Schmidt, TH Ilmenau

Th. Jdahrling; ZIE Berlin der AdW

Entwurf und Technologie einer monolithisch
integrierten optoelektronischen EmpfFangerschal-
tung

15
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Themengruppe D: Systemtheorie

Montaqg, 12.2.1990
Toeplerbau, Horsaal 317

14.00 - 16.00 Uhr

D1 0 G. Wunsch; TU Dresden
Eine allgemeine Theorie der Prozesse

D2 0 W. Matthis; TU Braunschweig

Eine algebraische Begrindung der Operatoren-

rechnung

D 3 P. Mibius; TU Dresden
KlassiFikation integrabler Systeme

D 4 H.-J. Lange; Humboldt-Universitédt Berlin

Spektrale Darstellung linearer Operatoren im

Hilbert-Raum

16.30 - 17.30 Uhr

D5 R. Kuhrt; Humboldt-Universitdt Berlin
Variationstechnung in der Systemtheorie

D6 S. Reich; TU Dresden
Algebro-Differentialgleichungen

n7 A. Reibiger; K.Witte; TU Dresden
Graphoidale Netzwerke wnd Bondgraphen

Dienstaqg, 13.2.1990
Toeplerbau, Horsaal 317

8.00 - 10.00 Uhr

D8 M. Locke, TH Leipzig

Ein systemtheoretischer Ansatz zur Beschreibung

von Expertensystemen

D9 T. Reichardt; TH Leipzig

Eine systemtheoretische Beschreibung wissenschafts-
verarbeitender Systeme und kognitiver Prozesse auf
der Basis des allgemeinen dymamischen Systems

D 10 E.-G. Woschni; TU Karl-Marx-Stadt
Auswirkung einer Signalverarbeitung auf den
Abtastfehler

16
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19

20

21

22

I1.-J. Thomaneck; INS Mittweida
Algorithmen zur Signalentdeckung in additiven
nichtgauBschen Stérungen

W. Schwarz, N. Nenkov; TU Dresden
Signal- und Systemanalyse mit charakteristischem
und Kumulantenfunktional

H. Schreiber, W. Schwarz; TU Dresden
Signal formende Systeme

10.30 - 12.30 Uhr

H. Uhlmann, J. Teske; TH Ilmenau

Anwendung der Poincare-Halbabbildung zur globalen
Analyse des nichtlinearen rickgekoppelten
T-Briickenoszillators

S. Tanzke; TH Tlmenau
Zur dynamischen Analyse stark nichtlinearer
autonomer Netzwerke !

A.C. Davies; City University London
Limit cycles and chaos from overflow non-lineari-
ties of digital Filters

F. Leimer, T. Kilias; TU Dresden
Chaos und Synchronisation

F. Bbhme, TU Dresden
Verhaltensanalyse amplitudengeregelter Oszilla-
toren

T. Kilias, L. Fenerdjiew; TU Dresden
Die Dichtefunktion - eine Beschreibungsform
chaotischer Signale

14.00 - 15.00 Uhr

R. Merker, A. Schubert, A. Urbaszek; TU Dresden
Systematischer Entwurf systolischer Arrays mit
DESA

N. Petkov; Universitdt Erlangen
FIR and IIR Filters in a bidirectional systolic
array with 100% efficiency

R. Wyrzykowski; Politechnikum Czestochowa, VR Polen
Multifunktionale systolische Prozessoren zur
Losung von Aufgaben der linearem Algebra (russ.)
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Themengruppe E: MeB- und Testmethoden

Montag, 12.2.1990

Barkhausenbau, Horsaal 205
14.00 -~ 16,00 Uhr

E" L. Benke, H. Elschner, A. Mogel, J.-U. SchliBler,
St. Weibe; TU Dresden

FLASH - ein flexibles Analysesystem fir die
Hochgeschwindigkeitselektronik

E 2 R. Pilz; ZKI Dresden der AdW
LabormeBtechnik als Bestandteil der SK-MeB- und
Testtechnik

E 3 St. Braun; ZKI Dresden der AdW

Eine Lisung fFir Hardwarerealisierungen zu SK-
Inbetriebnahmemessungen

E 4 S. Frei; ZKI Dresden der AdW
Prizisionsmechanische Problese der SK-MeB- und
Testtechnik 5

E 5 U. Henniger; ZKI Dresden der AdW

Adapter Fiir ON-WAFER-Messung an Hochgeschwindig-
keits IC's

£ 6 H. Seidler, R. Naumann, M. Adam; TU Oresden
. Entwurf eines Patterngemnerators unter Einbeziehung
der Testbarkeitsanalyse zur Erhdhung der Testbar-
keit seiner Baugruppen

16.30 - 18.10 Uhr

E7 (¢ J. Milner; City University London
Measurment in education

E 8 R. Neumann, 11, Seidler, U. Frihauf; TU Drusdeq
Patterngenerator und Logikanalysator bei der
Zwischen- wnd Endpriifung digitaler Funktionsqrup-
pen

E 9 V. Doroshev, V. Yamny; Universitit Minsk
Tester fir Reaktionszeiten von superschnellen
Komparatoren (russ.)

E 10 V. Yamny, V. Doroshevi; Universitdt Minsk

Die Messung der dynamischen Parameter von Opera-
tionsverstarkern im Nanoseckundenbereich (russ.)
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Dienstag, 13.2.1990
Barkhausenbau, Ndérsaal 205

E

14

12

13

14

15

16

17

18

19

8.00 - 10.00 Uhr

G. Ridig; TU Dresden
AD-Wandlung und Rickerkennung periodischer Signale
- Messung und Genmauigkeit von Transientenrecordern

M. Adam; TU Dresden

Quantitative Bewertunq der Priuffreundlichkeit
elektronischer Baugruppen mit Hilfe von Testbar-
keitsanalyseverfahren

RibBler, Hecker, Frey, Blech, Hemmann, Grimm;
VED Kombinat Mikroelektronik Erfurt
Fehleranalyse in VLSI-Schaltkreisen

W. Hoppe, M. Kittler; IHP Frankfurt/0. der AdW

D. Kriiger; VEB Halbleiterwerk Frankfurt/Oder

Einsaktz von Elektronenstrahldiagnose-Verfahren

zur Fehleranalyse mikroelektronischer Bauelemente-
strukturen und Schaltkreise

H. Bergner, T. Damm, U. Stamm, FSU Jena
Untersuchung interner logischer Pegel von Hochfre-
quenz-Schaltkreisen mit dynamischem OBIC

10.30 - 12.30 Uhr

J. Schneider; FZ des Werkzeugmaschinenbaus Karl-Marx-Stadt
ASIC-Einsatz im Werkzeugmaschianensteuerungsbau -
Probleme der AnwendermeBtechnik und Qualitats-
sicherung

T. Musiol; IfK Berlin der AdW
Software-Werkzeuge zur Verhaltensverifikation
analoger und digitaler Schaltungen

J. Norden; IfK Berlin der AdWY
Strategie zur ASIC-Prototypenverifikation

T.Q. Le, B. Steinbach; TU Karl-Marx-Stadt
Entwurf testbarer kombinatorischer Schaltungen

H.-B. Bemmann, J.-M. Trauzettel; IH Mittweida
Softwarewerkzeuge zur Testsatzgenerierung fir den
digitalen IN-CIRCUIT-Test

G. Otte, W.Vermeiren; ZKI Dresden der AdW
Aspekte der Testgenmerierung fFiir Prozessoren
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Sl

14.00 - 14.40 Uhr

S. Kleinert; IH Mittweida
Schalthaufigkeitsuntersuchungen in kombinatori-
schen Schaltungen

T.A. Silayeva; MAI Moskau
Tools For reliable software design for VLSI

Mittwoch, 14.2.1990
Barkhausenbau, Hbérsaal 205

E 24 0

E26

20

8.00 - 9.40 Uhr

St. Weifie; TU Dresden 3
Stand und Tendenzen zur Testunterstitzung und zum

Selbsttest hdchstintegrierter Speicherschaltkreise

F. Winkler; IH Mittweida
Pseudozufallsselbsttest

R. Karger; TU Dresden 3 )
Selbstteststrukturen fiir digitale Schaltkreise

F. Bbrner; Institut fir Mathematik der AdW
Fehlerbildanalyse in groBen Matrizen

Organisatorische Hinweise

Tagungsort

Technische Universitdt Dresden

Hirsaal Darkhausenbau I/90 Zuganqg Georqg Schumann-Strafe 11
Hérsaal Barkhausenbau 106 Zugang Ecke Helmhol Lz -/Mommsenstrabe
Hiirsaal Barkhausenbau 205 Zugang Ecke Helmhol tz-/Mommsenstrabe

Hirsaal Toeplerbau 317 Zugang Mommsenstrafe 10

HOorsaal Gorgesbau 226 Zugang HelmholtzstraBe 9

Anschrift der Tagungsleitung

Technische Universitdt Dresden
Sektion 9 Informationstechnik

4. Tagung Schaltkreisentwurf
Mommsenstrafe 13

DDR - 8027 Dresden

Telefone: 4 63 21 56, 4 63 33 26
Telex: 2278

Tagungsbiiro

Wiahrend des Kolloquiums befindet sich das Taqungsbiiro im Foyer
‘des Horsaales I/90 im Barkhausenbau, Georg-Schumann-Strafe 11

 Offnungszeiten am 12.2.1990 von 8.30 Uhr bis 18.00 Uhr
) am 13. und 14.2.1980 von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr

}Telann: 4 63 .51 15

Teilnahmemeldung

Zur Anmeldung fir die Tagung fillen Sie bitte
- Teilnahmemeldung (und bei Bedarf) Quartierbestellung
- Anschrift der Rickantwortkarte zur Quartierbestitigung

ofvollstiandig aus.

Senden Sie diese Unterlagen bis 20.1.1990 an die Tagungsleitung
zuriick!

Bite auf einem Kartensaltz nur eimen Teilnehmer anmelden! Bei
Bedarf kionnen weiltere Anmeldekarten von der Taqungsleitung ange-
fordert werden.
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